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P BIULETYN

T W POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU
KRYSZTALOW (PTWK)
K Polish Society for Crystal Growth
Nr 19 - 2002
Zarzad Glowny PTWK Prezes: prof. dr hab. Anna Pajaczkowska
Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych  Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych
ul. Wélczyniska 133,01-919 Warszawa E-mail: apajaczkowska@hotmail.com

Tel;.: +48 22 8349949; Fax" +48 22 8349003 pajacz_a@itme.edu.pl
Internet: www.ptwk.org.pl
Sekretarz: doc.dr hab. Marek Berkowski
Konto PTWK: Millennium BIG Bank S.A. Instytut Fizyki PAN
11501303-0012351497 E-mail: berko@ifpan.edu.pl

PROTOKOL Z TRZECIEGO ZEBRANIA ZARZADU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU
KRYSZTALOW

Obecni: prof. Aanna Pajaczkowska, prof. Keshara Sangwal, prof. Stanistaw
Krukowski, prof. Marek Kozielski, prof. Marek Oszwatdowski, doc. Zbigniew
Zytkiewicz, dr. Tomasz Klimczuk, dr. Dorota Pawlak, prof. Wojciech Sadowski,
doc. Marek Berkowski.

Zebranie protokétowat i przygotowat do druku w Biuletynie PTWK Sekretarz
doc. M. Berkowski.

Zebranie odbylo si¢ dnia 26 kwietnia 2002 r. w Poznaniu na Wydziale
Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej w drugim dniu trwania Sympo-
zjum “Wzrost i Charakteryzacja Krysztaléw Objetosciowych” zorganizowanego
przez Sekcje Krysztaléw Objetosciowych PTWK.

Porzadek zebrania byl nastepujacy:

- Powitanie uczestnikéw: Prof. M. Kozielski — Przew. Komitetu Sympozjum

WCKO
- Przyjecie protokotu z poprzedniego zabrania, protokét jest dostgpny na stro-

nie internetowej PTWK: www.ptwk.org.pl (réwniez w Mater. Elektr. ITME na

poczatku kwietnia)

- Rejestracja PTWK - Prof. A. Pajaczkowska

- Dziatalno$¢ sekcji Krysztaléw Objetosciowych i Mikrostruktur — prof.
M. Kozielski i Prof. M. Oszwatdowski
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- Konferencja cienkowarstwowa 2003 - prof. M. Oszwatdowski/Z. Zytkiewicz

- Konferencja Intermolecular Interactions in Matter. — prof. A. Pajaczkowska/
W. Sadowski

- Konferencja — Zakopane 2002, dzi$ i jutro — prof. A. Pajaczkowska

- Konferencja ICCG-16 i szkota ISSCG - 14 w Polsce — prof. S. Krukowski/
A. Pajaczkowska

- Konferencja PTWK 2004 i zebranie sprawozdawcze — prof. A. Pajaczkowska

- Medal/Nagroda prof. Jana Czochralskiego — prof. A. Pajaczkowska

- Komisja Stownika Terminologii — prof. K. Sangwal

- Kapituta Komisji Nagréd PTWK - prof. S. Krukowski

- Strona internetowa PTWK — prof.A. Pajaczkowska/dr T. Klimczuk

- Sprawy czlonkowskie — prof. A. Pajaczkowska/doc. M. Berkowski

- Sprawy finansowe — mgr Barbara Kaczmarek

- Wolne wnioski

Zebranie otworzyt Przewodniczacy Sympozjum prof. M. Kozielski i przekazat
gtos Pani Prezes PTWK prof. A. Pajaczkowskiej, ktéra powitata obecnych
cztonkéw Zarzadu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonego dr T. Klimczuka,
ktéry aktualnie prowadzi stron¢ internetowa PTWK.

Nastgpnie prowadzaca zebranie Pani Prezes poprosita czionkéw Zarzadu o
formalne przyjecie protokétu z poprzedniego zebrania (Materiaty Elektroniczne
nr 3/4 tom 29 2001 str. 58/72) — ktéry zostanie wystany do czionkow Towa-
rzystwa. Protokét przyjeto bez uwag.

Pani Prezes poinformowata zebranych o rejestracji statutu Towarzystwa
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydz. Gosp. w dniu 29.01.2002 r.

Zgodnie z przyjetym porzadkiem zebrania Pani Prezes przekazata gios prof.
M. Kozielskiemu, ktéry przedstawit krétka informacje o zorganizowanym Sym-
pozjum. Prof. Kozielski zaproponowat aby przewodniczacy Sekcji zebrali od
swoich cztonkéw informacje kto czym si¢ zajmuje aby na jesieni mozna je
byto umiesci¢ na stronie internetowej Towarzystwa. Prof. M. Oszwaldowski i
doc. Z. Zytkiewicz poinformowali o tym, ze Sekcja Mikrostruktur PTWK
zamierza wilaczy¢ si¢ w organizacje konferencji organizowanej przez prof. J.
Kossuta we wrzes$niu przysztego roku w Warszawie. Nazwa konferencji
5" International Workshop on MOLECULAR BEAM EPITAXY AND VAPO-
UR PHASE EPITAXY - GROWTH PHYSICS and TECHNOLOGY. Konferen-
cja bedzie trwata 5 dni. Finansowanie konferencji przez CELDIS, prof. Kossut
nie oczekuje wsparcia finansowego z PTWK, wskazane jest jednak wystapienie
PTWK do KBN z wnioskiem o dofinansowanie jej organizacji. Podczas po-
przedniej konferencji w roku 2001 wpisowe wynosito okoto 600 PLN bez
noclegéw. Doc. Z. Zytkiewicz prosit o przemyslenie sugestii ewentualnych
invited speaker6w i krotkich prezentacji (oral). Na tej konferencji sesja postero-
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wa nie jest przewidywana ale jest to kwestia otwarta, ktora przedyskutowana
bedzie na zebraniu Komitetu Programowego jesienia tego roku. Konferencja
bedzie angielskojezyczna publikacja materiatdéw konferencji planowana jest w
Thin Solid Films. Zebrani jednogtosnie wyrazili zgode¢ na to, ze PTWK bedzie
wspotorganizatorem tej konferencji.

Prof. W. Sadowski przedstawit krdtka informacj¢ o planowanej konferencji
,Interactions in Matter”, ktéra do 2001 roku byla organizowana wspdlnie przez
Politechnike Lubelska i Politechnik¢ Gdanska. Podczas konferencji w Gdansku
we wrzesniu 2001 pojawita si¢ koncepcja, aby w przysziosci wiaczyta sie w jej
organizacj¢ Politechnika Szczecinska. Prof. Sadowski zaproponowal, aby na-
stepna konferencja zostata zorganizowana przez osrodek w Szczecinie. Przewi-
dywane jest wspdt finansowanie tej konferencji przez planowany grant NA-
TOwski dot. ,,Oddziatywania w Zaawansowanych Funkcjonalnych Materia-
tach”. Do chwili obecnej organizatorzy maja potwierdzenia od kilkunastu os6b
z zagranicy (Szwajcaria, Francja, Grecja, Ukraina) o planowanym udziale w
Konferencji. Planowany termin wrzesien 2003 r. Konferencja planowana jest w
Miedzyzdrojach w Osrodku Arkadii. Tematyka Konferencji taka sama jak
planowanego grantu NATO, co zwigksza szanse na jego uzyskanie. Prof.
Sadowski zapytat czy PTWK bedzie wspotorganizatorem tej konferencji. W
dyskusji pojawity si¢ watpliwosci czy tematyki obu konferencji, ktdére prak-
tycznie prawie pokrywaja si¢ w czasie nie sa za bliskie. Zastrzezenia zgtosili
prof. K. Sangwal, prof. M. Oszwatdowski i doc. Z. Zytkiewicz (jedynie w
zakresie ew. pokrycia si¢ czasowego konferencji organizowanych przez prof.
Sadowskiego i prof. Kossuta. Wydaje si¢ jednak, ze ten problem znika, bo
prof. Sadowski chce organizowac konferencj¢ na poczatku wrzesnia, za$ kon-
ferencja w Warszawie bedzie pod koniec wrzesSnia). Pozostali czlonkowie nie
zglosili zastrzezen. Zarzad ustalit, ze prof. Sadowski we wrzes$niu przedstawi
bardziej szczegétowy program Konferencji i wtedy zarzad podejmie ostateczna
decyzje.

Nastepnie prof. A. Pajaczkowska otworzyta dyskusje na temat konferencji
ICSSC organizowanej przez WAT i PTWK w 2002 r. w Zakopanym. Pani
Prezes przekazata zebranym informacj¢, ze prof. A. Rogalski w imieniu grupy
organizatorow z WAT przekazuje organizacj¢ nastgpnych konferencji catkowi-
cie PTWK. Powstaje pytanie czy konferencja powinna odbywaé si¢ co 2 czy
co 3 lata i czy nalezy utrzymac miejsce w ktorym si¢ odbywata (Zakopane). W
wyniku dyskusji ustalone zostaly nastepujace zalecenia. Konferencja powinna
odbywac si¢ co 3 lata (poczawszy od 2004 r.) w miesiagcach wiosennych (IV —
V) w Zakopanym i powinna by¢ potaczona z walnym zebraniem Towarzystwa
i wyborem nowych wiadz PTWK. Prezes PTWK powinien by¢ jedynym Chair-
manem konferencji, a sktad Komitetu Naukowego ustala zarzad PTWK.

Nastepnie prof. A. Pajaczkowska poinformowata zebranych o wstgpnych
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dziataniach jakie podjeta w zwiazku z mozliwoscia powierzenia Polsce organi-
zacji konferencji ICCG16. Pani Prezes odbyla szereg wizyt i rozméw (w wielu
z nich uczestniczyt prof. S. Krukowski) w tej sprawie z kierownictwem Uni-
pressu, IF PAN, ITME, z prof. K. Lukasiewiczem z Komitetu Krystalografii
PAN i z Sekretarzem KBN dr K. Frackowiakiem. Wszedzie spotkata si¢ z
zyczliwoscig i deklaracjami poparcia organizacji tej konferencji w Polsce. KBN
ma mozliwosci poparcia finansowego tej konferencji. Ogdlna opinia jest, ze
powinniSmy wystepowaé zaréwno o organizacj¢ konferencji jak i towarzysza-
cej jej szkoty. Ogdlna ilos¢ uczestnikéw konferencji jest przewidywana okoto
800 oséb i konferencja moze si¢ odby¢ na Politechnice Warszawskiej na
Wydziale Fizyki. Politechnika Warszawska ma wystarczajaca liczbe sal i audy-
toriow aby pomiesci¢ wszystkich uczestnikéw. W okolicach Politechniki jest
szereg wygodnych hoteli, a Gmach Fizyki jest Swiezo odnowiony i w doskona-
tej kondycji. Towarzyszaca konferencji szkota na okoto 150 oséb mogta by sie¢
odby¢ np.: w Gdansku (organizacja prof. W. Sadowski). W wyniku dyskus;ji
zebrani potwierdzili jednoglosnie, ze Zarzad PTWK jest zainteresowany organi-
zacja tej konferencji. Nalezy powota¢ nieformalng grupe i przygotowaé mozli-
wie peing informacj¢ o wszystkich sprawach organizacyjnych. Informacja ta
powinna zosta¢ przekazana wszystkim OsSrodkom wspierajacym. Na 2004 r. na
konferencjg ICCG15 w Grenoble trzeba mieé¢ przygotowana peing prezentacjg.
Stwierdzono réwniez, ze Prof. S. Krukowski jako Prezes elekt PTWK, czyli
Prezes w kadencji 2004-2007 powinien by¢ wiodaca osoba we wszystkich
sprawach zwigzanych z organizacja tej konferencji.

Pani Prezes poinformowata, ze zostata ustanowiona mig¢dzynarodowa na-
groda, medal im. Prof. J. Czochralskiego ufundowana poczatkowo przez dwie
organizacje Japoniska wzrostu krysztatléw reprezentowang przez Prof.
T. Fukuda i E-MRS-dla Europy Centralnej i Wschodniej reprezentowany przez
prof. R. Ciacha. Aktualnie sa prowadzone uzgodnienia miedzy tymi organiza-
cjami, ze bedzie to jedna wspdlna Kapituta nagrody ,Jan Czochralski Award-
Medal’ przyznawana jednego roku przez kraje azjatyckie (The Asian Society
for Crystal Growth and Crystal Technology, president prof. T. Fukuda), a
nastepnego roku przez E-MRS, reprezentowany przez Dr P. Sifferta.

Nastepnie doc. Z. Zytkiewicz poinformowat zebranych, ze Komisja Termi-
nologii Wzrostu i Charakteryzacji Krysztaléw i Warstw Epitaksjalnych powota-
na do opracowania Stownika Terminologicznego rozpoczg¢ta prace. Komisja
ukonstytuowata sie 15.03. 2002 i przewodniczacym zostal Doc. Zytkiewicz.
Zostanie opracowany zbiér haset (lista key words). Komisja prosi o sugestie
czy ma to by¢ proste tlumaczenie czy co§ wigcej. Z wstgpnych rozméw
przeprowadzonych z Dyrektorem ITME wynika, ze stownik mégiby byé wy-
drukowany w Pracach ITME, sprawa jednak wymaga dalszych szczegétowych
uzgodnien.
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Prof. S. Krukowski ztozyt sprawozdanie z dziatalnosci Kapituty Komisji
Nagréd. Pierwsze zebranie Kapituty zostato zaplanowane na 21 VI 2002 r. w
Warszawie. Na tym zebraniu Kapituta si¢ ukonstytuuje. Pojawia si¢ pytanie czy
sa pieniadze na te nagrody? W trakcie dyskusji stwierdzono, ze nagroda
powinna by¢ przyznawana raz na 3 lata, z okazji zjazdu PTWK, w wysokosci
rzgdu 10 000 PLN. Istnieje jednak problem pozyskania takich pienigedzy.

Nastepnie poruszone zostaly problemy zwigzane ze strong internetowa
Towarzystwa. Dr T. Klimczuk poinformowat o statym uaktualnianiu adresow
e-mailowych cztonkéw PTWK. Poruszono réwniez sprawg¢ uzywania komendy
»to all”. Ustalono, ze nalezy zdja¢ adres ,to all’ ze strony internetowej.
Stwierdzono, ze wiadomos$¢ do wszystkich moze wysta¢ tylko dr Klimczuk, ale
musi o tym wiedzie¢ Prezes. Na stronie internetowej powinno pojawic si¢
rowniez ,logo” Towarzystwa. Na stronie internetowej powinien by¢ takze
»link” do KBN.

Sprawy cztonkowskie: doc. M. Berkowski poinformowat zebranych, ze
mamy deklaracje 10. nowych cztonkéw: profesorowie M. Godlewski, J. Kos-
sut, A. Piotrowska; dr hab. M. Leszczynski, Marta Cieplak;
dr M. Boc¢kowski, T. Klimczuk, T. Piotrowski, Z. Romanowski; mgr G. No-
wak. Zarzad jednogtos$nie zaakceptowat i z przyjemnosciag wita w naszym
gronie wszystkich nowych cztonkéw Towarzystwa.

Sprawy finansowe: Panig Skarbnik reprezentowata dr D. Pawlak, ktora
poinformowata, ze na koncie Towarzystwa znajduje si¢ 6 517.51 PLN. Mamy
trzech cztonkéw wspierajacych CEMAT Silicon S.A., Unipress i ITME. Pani dr
Pawlak poinformowata, ze wnioski do KBN o pienigdze nalezy sktada¢ do
wrzesnia kazdego roku. Nalezy poda¢ na jakie konkretne cele potrzebne sa te
pienigdze (np.: wydanie materiatéw konferencyjnych itp.). Pani dr Pawlak
zostala powotana przez Panig Prezes do prowadzenia spraw finansowych doty-
czacych wspotpracy z KBN, sprawa jest istotna ze wzgledu na planowang
organizacje w/w konferencji przez PTWK

W wolnych wnioskach Pani Prezes poinformowata zebranych, ze pojawita
si¢ strona internetowa Sylwestra Czochralskiego (krewnego ?) Profesora. Prof.
A. Pajaczkowska zaproponowata aby na stronie Towarzystwa zrobi¢ ,link” do
strony internetowej S. Czochralskiego. Konczac zebranie Pani Prezes podzigko-
wata prof. M. Kozielskiemu za goscing i umozliwienie przeprowadzenia zebra-
nia. Na tym zebranie zakonczono.

Nastgpne zebranie Zarzadu jest przewidziane w czasie konferencji w Zako-
panem w pazdzierniku 2002.

Poznan 26.04.2002 r.
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Wskazowki dla autora

Redakcja czasopisma Materiaty Elektroniczne prosi o nadsytanie artykutow poczta
elektroniczng na adres ointe@sp.itme.edu.pl lub na no$niku magnetycznym w na-
stepujacych formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika

Word 6.0 lub 7.0 PCX, TIF, BMP, WFM, WPG

1. Grafika (materialy ilustracyjne) powinny by¢ zapisane w oddzielnych plikach. Kaz-
dy materiat ilustracyjny (rysunek, tabela, fotografia itp.) w innym. Pliki moga by¢
poddane kompresji: ZIP. ARJ.

2. Objetosé¢ do 15 str.

3. Tekst powinien by¢ pisany w sposob ciagty. Materiaty ilustracyjne (rysunki, ta-
bele, fotografie itp.) powinny by¢ umieszczone poza tekstem. Podpisy do rysun-
kow... itp. w jezyku: polskim i angielskim, rowniez winny by¢ zapisane w oddziel-
nym pliku.

4. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nastgpujace elementy: tytut
naukowy, imi¢ i nazwisko autora, nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail. Na
srodku stronicy tytut artykutu, rowniez w jezyku angielskim.

5. Materialy ilustracyjne, streszczenie, bibliografia, wzory:

- Do artykutu nalezy dotaczy¢ streszczenie nie przekraczajace 200 stow w jezy-
ku polskim i angielskim.

— W przypadku wzoréw i materiatow ilustracyjnych nie bedacych oryginalnym
dorobkiem autora/ow nalezy zacytowac ich zrodto, umieszczajac je w biblio-
grafii.

— Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

- Pozycje bibliograficzne nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych w kolej-
nos$ci ich wystepowania.

Przykiad na opis bibliograficzny artykutu z czasopisma:

[1] Tomaszewski H., Strzeszewski J., Gebicki W.: The role of residual stresses in

layered composites of Y-ZrOo and AlpO3. J.Europ.Ceram.Soc. vol. 19, 1990,

no. 67, 255-262

Przyktad na opis bibliograficzny ksigzki:

Raabe J., Bobryk E.: Ceramika funkcjonalna. Warszawa: Politechnika Warszawska

1997, 152 s.

6. Autora obowigzuje wykonanie korekty autorskiej.
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INSTYTUT TECHNOLOGII
mm MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH

IT™

mm Ul Wolczynska 133, 01-919 Warszawa

tel.: (4822) 8353041-9
http://sp.itme.edu.pl

(" Gléwne kierunki dziatalnosci Instytutu Technologii Materiatéw Elektro- |
nicznych - %rowadzenie badar navkowych i prac badawczo-rozwojowych
dotyczqcych: fechnoloqii otrzymywania i efektywnego wykorzystania ma-
teriatéw elektronicznych.

Dziatania te dotyczq nastepujqcych materiatéw i zwiqzkéw pétprzewod-
nikowych: (Si, GaAs, GaP InAs, InP): epitaksjalne warstwy pétprzewodni-
kowe (Si, GaAs. GaF InP GaAsP InGaAs, InGaAsP InGaAlP GaAlAs,
InAlAs); materialy laserowe (YAP YAG: Nd. Er; Pr, Ho, Tm, Cr): epitak-
sjalne warstwy YAG; materialy elekirooptyczne i piezoelektryczne ‘kwarc.
LiNbO3, LiTaO3, LioB4O7); materialy optoelekironiczne i nieliniowe
(CaF5, BaF9, boran garu BBO); materialy podiozowe Xod wysokotempe-
raturowe warsiwy nadprzewodzqce (SrlaGaOy, SrlaAlOy, CaNdAl(gi,
NdGaOj3); materialy i ksztaltki ceramiczne (Al9O3, Y703, ZrO»,
SigNy); szkta o zudang'ch charakterystykach spektra?nya'n i aEIyWne wiék-
na $wiattowodowe i obrazowody; kompozyty metalowo-ceramiczne; zig-
cza zaawansowanych materiatéw ceramicznych (SigN4, AIN) i kompo-
zféw z metalami; kompozyty metalowe i czyste metale (Ga, In, Al, Cu,
, Ag, Sb); pasty do ukladéw hybrydowych; oraz zastosowania ich
w podzespotach: diody Schottky’ego, tranzystory FET i HEMT; lasery, fo-
etektory; filtry i rezonatory z akustycznq falq powierzchniowq; maski
chromowe do fotolitografii.
Instytut wykonuje ustugi w zakresie technologii HI-TECH takich jak: fotoli-
tografia, elektronolitografia, osadzanie cienkich warstw, obrébka ter-
miczna oraz charakteryzacja materiatéw (spekirometria mas i Méssbave-
ra, FTIR, EPR, ICP RBS, spektrometria IR i UV, absorpcja atomowa, wyso-

korozdzielcza dyfrakcja rentgenowska, fotoluminescencja, DLTS, PITS, mi-
kroskopia optyczna i elekironowa; charakteryzacja podzespotéw elekiro-
nicznych: pomiary impedancyjne i pomiary widm promieniowania i szu-

6w).
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